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0 objetivo deste trabalho é a otimizacao do crescimento de monocristais orientados de
LiYF,:Nd para producdo de bastdes laser. O composto policristalino utilizado como material
inicial foi sintetizado a partir de LiF purificado e YF,, NdF, obtidos por hidrofluorina -
cao dos respectivos 6xidos. Utilizamos um sistema de puxamento Czochralski convencional com
um controlador de temperatura com resolugdo 0.1% para a faixa de 300 a 1000°C e gerador
de rampas programavel. Este sistema foi acoplado a um microcomputador permitindo o  regis
tro das condicbes de crescimento durante todo o processo. Foram obtidos monocristais nas
direcées [100] e [110].
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Carlos), Marco Antonio Alves da Silva (UB-Bauru/Instituto de Fisica e Quimica de Sdo Carlos),
Bernhard Joachim Mokross (Instituto de Fisica e Quimica de Sao Cérlos/CNPq), Hidemberg Frota
e José Luiz de Mello (FUA-Manaus, AM). ’

£ observado que Esferas de Poliestireno (por exemplo: Pieranski, P. Rothen, F.
(edit.), J. de Physique, Winter Workshop on Colloidal Particles, des Heriches, France, volume
46, C3, n2 3, 1985) monodispersas (didmetro na ordem de 102, com desvio padrio baixode 2 7).
quando em solucdo aquosa e sob certas condicoes dispoem-se regularmente, estabelecendo uma es
trutura cristalina. Efetuando Simulagao Monte Carlo, observamos a formacao de um "Loop de Van
der Waals" no diagrama pressao reduzida versus volume reduzido e uma pertubacdo em uma regido

de altas densidades, a qual acreditamos ser originada por uma transicao pelimérfica do tipo

fce-hep.
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0O objetivo deste trabalho & a obtencao de cristais de KC1:Tl que possam ser utili
zados como meio laser ativo. Desta forma, estdo sendo estudados parametrosque influenciem
a qualidade dtica do cristal, a concentracao e distribuicdo do dopante na rede cristali
na. Até o presente, optou-se pela pre-purificacdo do KCl através do método Bridgman em ca
dinhos selados. O crescimento de monocristais KC1:Tl em cadinhos nio selados apresenta di
ficuldades devido a alta pressdo de vapor do talio na fusao. Serdo apresentados os resul
tados experimentais obtidos com este procedimento. -
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